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DESCRIPCION DESCRIPTION

Transformador de intensidad, tipo soporte, disenado para servii  Current transformer, support-type, valid for indoor service, cast
cio interior, encapsulado en resina. Para medida y/o proteccién.  resin. Designed for measurement and/or protection.
Construibles bajo normas UNE, CEl, VDE, IEEE. Manufactured as per standard UNE, IEC, VDE, IEEE.

Otras normas o caracteristicas especiales bajo consulta. Other standards or special technical specification on request.
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TRANSFO. INTENSIDAD ACF 12V CURRENT TRANSFORMER

IEC IEEE
e Tensiébn nominal de aislamiento (kV) 12 8,7 ¢ Highest voltage (kV)
e Tensién maxima de servicio (kV) 12 9,562 e Highest voltage for equipment (kV)
eFrecuencia de utilizacion (Hz) 50/60 eFrequency (Hz)
eTension de ensayo a frecuencia industrial e Test voltage at industrial frecuency
(durante 1 min) (during 1 min)
- Entre primario y secundario, este unido a masa (kV) 28 26 - On the primary and secondary (kV)
- Entre secundario y masa (kV) 3 2,5 - On the secondary winding (kV)
eEnsayo impulso tipo rayo (kV cresta) 75 75 *BIL and full wave (kV crest)
eIntensidad primaria maxima (A) e Highest primary current (A)
- Simple Relacion Primaria 2000 - Simple Primary Ratio
- Doble Relacion Primaria 2x600 600x1200 - Double Primary Ratio
e|ntensidad secundaria (bajo pedido 1 6 2 A) 5A e Secondary current (1 or 2 A on request)
eNimero de nlcleos maximo 2 e Number of cores
* Sobreintensidad admisible en permanencia (1) 1,2 *Maximum continuous current (Iy)
e Maxima corriente térmica admisible durante 1 seg. (kA) 100 e Maxim. (Shorttime) thermal current during 1 sec. (kA)
e Par de apriete de la tornilleria eTorque
- Borne / tornillo M 12 2,6 m x kg - Terminal / screw M 12
- Tornillo M 6 0,3 m x kg - Screw M 6
ePeso aproximado 23 Kg/50,6 Lbs  eAproximate weight
eBornes primarios de latén (plateados bajo pedido) con ePrimary terminals made of brass (silver-plate on
tornillo de acero (cincado y bicromatado) request) with steel (zincked and bi-cromated)
eBorne de tierra de acero (cincado y bicromatado) ¢ Ground terminal made of steel (zincked and bi-cromated)
¢ Cubierta bornes secundarios de policarbonato e Secondary terminals cover made of policarbonate.
Bajo pedido se pueden suministrar de acero cincado y Can be supplied made of zincked and bi-chromed
bicromatado. steel on request.
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POTENCIAS DE PRECISION PARA LAS
CLASE DE PRECISION DIFERENTES INTENSIDADES TERMICAS (I,,)
ACCURACY CLASS N2 de
BURDENS FOR THE FOLLOWING THERMAL CURRENTS (I) | secundarios
801 1001 1501 2001 3001 SNumbder o
NORMAS « STANDARD N N N N n | Secondaries
VA (Burd.| VA |Burd.| VA (Burd.| VA |Burd.| VA |Burd.
IEC IEEE IEC | IEEE | IEC | IEEE | IEC | IEEE | IEC | IEEE| IEC | IEEE
0,2 0,3 50 B2| 30( B2| 15| B1 5| B0,5 =z oc
0,5 0,6 50| B4| 50| B2| 50| B2| 30| Bi1| 10 (B0,2 2 % 3 a
1 1,2 50 B4| 50| B4]|100| B4]100 B4| 30| B1 8 ® g 2
5P5 50 50 50 50 30 g g S §_
5P10 30 30 25 25 15 53 § g
5P20 RELAYS | 25[C 100] 25|C 100] 15|C50| 15|C 50 5|C 20 S g =
0,2 15 10
5P5 30 20
0,2 0,3 10|BO,5 5|B0,2
5P10 RELAYS | 25|C 20| 20|C 20
0,5 50 20 10 5 == 29
5P5 50 30 30 20 g2 |ss
0,5 50 20 10 5 31 | 28
5P10 25 20 15 10 g S5
0,5 0,6 50(B0O,5| 20(B0,5| 10(BO0,2 5(B0,1 8.. § 2 8 |  Estas potencias son orientativas
5P20 RELAYS 15c 50| 10!(c 20 5(Cc 10 5(cC 20 g' E} @ & | ¢ Posibilidad Doble Relacion Primaria
por toma secundario (consultar potencia).
5;5 28 ig 28 ;g ;‘8 * Multiratio segun normas IEEE secundarios: 1
1 1,2 50 B2| 50( B2| 30| Bi| 15(B0O,5| 10
5P10 RELAYS | 25|C50| 20({C50| 15|C20| 10(C 10| 10 ) ) )
Simple Relacion Primaria| Hastas 7o | wastas To | Hastar To | HasTa/ TO | HASTA/ TO * ;hls-g?teDd og}pu;sl are oge;tatwe values.
. . . ® Posible Double Primary Ratio
Single ana_':y RaFlo - 1200 A 1000 A HAYS?/?/ ATO HAifAO/ /io 350 A IN max. by secondary tapping (consult burden).
Doble Relacion Primaria | 77550 70 | "55000's | oxason | 2xo75A | oxi75A * According to IEEE standars secondary
Double Primary Ratio {600 x1200 A|500 x1000 A| 300x700 A | 275Xx550 A | 175x350 A multiratio : 1
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